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ITT Intermetall Diode BAV17 Datasheet

BAV 17...21

Silizium-Epitaxie-Planar-Dioden
fiir aligemeine Anwendungen

Glasgehduse JEDEC DO-35
54 A 2 nach DIN 41880
Gewichtca. 0,13 g

MaBa in mm

In listenméBiger Ausfihrung
werden diese Dioden gegurtet geliefert.
Méaheres siehe unter ,Gurtung”.

Grenzwerte
Typ Sperrspannung

Ug ¥V
BAV 1T 25
BAV 18 60
BAV 19 120
BAY 20 200
BAV 21 250
DurchlaB-Gleichstrom Ig 2501) mi
bei Ty = 25"C
Richtstrom in Einweagschaltung la 201 mA
mit A-Last bei Ty=25°"Cu. f =Hz
period. DurchlaBstrom IFRIM 6251) mA
bei f =50 Hz,® = 1B80°uw. Ty=25°C
StoBstrom fiirt <1s Irsm 1 A
ausgehend von T) = 25°C
Varlustlaistung bai Ty =25°C Pio 40071) mw
Sperrschichttamperatur T 175 *C
Lagerungstemperaturbaraich Ts =65...+175 *C
Kennwerte bei T;=25"C
DurchlaBspannung bei [g = 100 mA Ug <1 v

1) Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdréhte in 4 mm Abstand vam
Gehduse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
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BAV 17... BAV 21

Sperrstrom
BAV 17 bei Uy =20%

beilg=20V, T;j=100°C
BAV 18 bei Ug =50V

beiUg =50V, Tj=100"C
BAV 19 bei Ug = 100 V

bel Ug =100 V, T;j = 100 *C
BAV 20 bei Ug = 150 V

bei Ug =150V, Tj=100°C
BAV 21 bel Ug = 200V

bel Ug = 200V, Tj =100 “C

Durchbruchspannung
gemessen mit 100-pA-Impulsen
BAV 1T

BAV 18

BAV 19

BAV 20

BAV 21

diffarentiellar DurchlaBwiderstand
beilg= 10 mA

Kapazitat
beilg=0,f=1MHz

Sperrverzug

beim Umschalten von Ig = 30 mA
auf lg = 30 mA bis Ig = 3 mA,

ARy =1000

Warmewiderstand
Sperrschicht — umgebenda Luft

1) Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdréhte in 4 mm Abstand vom
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Gehiuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
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BAV 17... BAV 21

Diode BAV17
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DurchlaBkennlinien
Tj=25°C,Tj=100°C

zuléssige Verlustleistung
In Abhdngigkeit von der
Umgebungstemperatur
(siehe FuBnote auf Seite 83)
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zulassiger DurchlaBstrom Sperrstrom
in Abh&ngigkeit von der in Abhangigkeit von der
Umgebungstemperatur Sperrschichttemperatur
(sieha FuBnote auf Seite 83)
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BAV17... BAV 21

differentieller DurchlaB-
widerstand In Abhinglgkeit
vom DurchlaBstrom
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Kapazitat
in Abhangigkait
von der Sperrspannung
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